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조성비에 따른 유전함수와 전이점 연구As InAsSb alloy
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은 를 대체하는 적외선 광소자 및 검출기 등에 응용이 가능한InAsSb alloy system HgCdTe
유망한 물질이지만 정확한 유전함수 및 전이점의 연구는 미흡한 실정이다 본 연구에서는 타원.
편광 분석법을 이용하여 의 분광 영역에서 조성비를 각기1.5 6 eV As (x = 0, 0.127, 0.337,

및 다르게 한0.491, 0.726 1.00) InAsxSb1-x 의 유전함수를 측정하였다 또한 표면에 자연alloy .
산화막을 제거하기 위하여 과 로 표면을 세척 한 후Methanol DI Water NH4OH, Br in Methanol,

등으로 적절한 화학적 에칭을 하여 산화막을 제거함으로서 순수한 의 유전함수를HCl InAsSb
측정할 수 있었다 측정된 유전함수를 방법으로. InAsSb Standard analytic critical point line shape

조성비에 따른 에너지 전이점을 얻을 수 있었다 또한 얻어진 에너지 전이점 값을 이용하여As .
방법으로 전자 밴드 구조 계산을 하였고 이를 바탕으로linear augmented Slater-type orbital , E0,

E1, E2 전이점 지역의 여러 전이점 (E1, E1+Δ1, E0’, E0’+Δ0’, E2, E2+Δ2, E2’, E2’+Δ2, E1 의 특성을’)
정확히 정의할 수 있었다 또한 조성비가 증가하면서. As E2, E2+Δ2, E2’, E2’+Δ2 전이점들이 서로

교차 되는 것을 발견하였고 저온에서만 관측이 가능하였던 의 두, InSb saddle-point (Δ5
cu-Δ5

vu,
Δ5

cl-Δ5
vu

를 상온에서 찾아내었다 타원 편광 분석법을 이용한 전이점 연구 및 물성 분석은) .
의 광학적 데이터베이스를 확보하는 성과와 더불어 새로운 디바이스기술 및 광통InAsSb alloy

신 산업에도 유용한 정보가 될 것이다.


